






















































专利名称(译) 一种基于双栅晶体管的像素电路及其驱动方法

公开(公告)号 CN105741779A 公开(公告)日 2016-07-06

申请号 CN201610176182.7 申请日 2016-03-24

[标]申请(专利权)人(译) 北京大学深圳研究生院

申请(专利权)人(译) 北京大学深圳研究生院

当前申请(专利权)人(译) 北京大学深圳研究生院

[标]发明人 张盛东
王翠翠

发明人 张盛东
王翠翠

IPC分类号 G09G3/3233

CPC分类号 G09G3/3233

代理人(译) 郭燕

其他公开文献 CN105741779B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本申请公开了一种基于双栅晶体管的像素电路及其驱动方法，在一实施
例中，所述像素电路包括发光器件OLED、驱动晶体管T1、开关晶体管
T2～T5、电容C1和C2，其中所述驱动晶体管T1为双栅晶体管，用于驱
动发光器件OLED发光。本申请将像素电路中的驱动晶体管用双栅晶体管
代替传统技术中用于实现驱动晶体管的单栅晶体管，并将双栅晶体管的
底栅作为主栅使用，从而使用顶栅源的电压来调节驱动晶体管的阈值电
压，由于双栅a‑IGZO TFT的稳定性高于单栅器件，其在实现阈值提取和
补偿的同时可以达到更好的显示均匀度。
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